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摘要(译)

本发明涉及一种IPS-模式LCD器件，包括其间夹有LC层的TFT基板和对
置基板。每个像素包括由形成于TFT基板上的钝化膜所覆盖的像素电
极，和形成于钝化膜顶表面上的公共电极。钝化膜在与公共电极接触的
部分处具有第一厚度，并且在与像素电极接触的部分处具有小于第一厚
度的第二厚度，由此具有钝化膜的平坦顶表面。
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